论 文 版 权 转 让 函

《半导体光电》编辑部：

我（们）投贵部题为：

《                                                        》
（登记号：          ，拟刊发）一文，未曾在国内外公开发表。遵照《中华人民共和国著作权法》，作者同意将该文的版权，包括：1）汇编权；2）印刷版式和电子版的复制权；3）信息网络传播权；4）发行权；5）翻译权；6）cnki优先出版权在全世界范围内免费转让给《半导体光电》期刊编辑部，作者签字后提交转让函复印件的，视为认可复印件与原件具有同等法律效力。

专此函达。

全部作者签名：

                                                            年   月    日

论 文 保 密 证 明 函
《半导体光电》编辑部：


我单位                                          作者（需按正式发表文章署名顺序，填写全部作者姓名）为你刊撰写的文章（题目：                                                      ），经审查，该文章内容不涉及涉密科研项目的科技成果及相关技术资料、国家秘密和/或本单位核心技术秘密以及其他不宜公开的事项，准予公开发表。
单位或单位保密机构盖章 
年    月    日 

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
作者在投稿前，须准备好第一作者所署第一单位保密审查部门加盖签章的文章初稿非涉密证明，如第一作者所署第一单位无保密审查部门，可加盖法人单位或二级单位公章，投稿时在投稿系统中上传电子扫描版；

请确保印章清晰、文字可辨，否则视为盖章无效。

